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DL Diodova logika

* vyhoda — jednoduchost
* nevyhoda — nerealizovatelnost logické negace
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Pozitivni logika: Y=A.B Y=A+B

Negativni logika: Y=A+B Y=A.B




RTL Logika odporov - tranzistorova
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Pozitivni logika Negativni logika




DTL Logika diodo - tranzistorova

Hradlo NAND v DTL verzi




TTL Logika tranzistor - tranzistorova

Princip zapojeni Hradlo NAND s aktivnim
tranzistoroveé logiky zdvihem
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Hradlo NAND s aktivnhim Hradlo NOR (7402)
zdvihem (7400)




napajeni provozni teplota

Statické parametry T 3

obvody znacené 74x | 5V £5% 0+70°C
obvody znacené 54x | 5V +£10% | —55 + 125°C
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P evodni charakteristika




Statické parametry

Proudové a napoveé pomry na hradle — vstupni charakteristika




Statické parametry

Vstupni charakteristika




Statické parametry

Vystupni charakteristika
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Varianty vstupnich obvod hradel TTL

1. Obvody se zvySenym logickym ziskem (buffer)
* logicky zisk N uvadi poet hradel, které mu zapojit na vystup pgedchoziho
hradla ani by doSlo poklesem ndpk poruseni logiky
» zakladni logické obvody maji N = 10
 oObvody se zvySenym ziskem maji N = 30

Schéma obvodu 7440 s N = 30
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Varianty vstupnich obvod hradel TTL
2. Obvody otexenym kolektorem OC

* na vystupnim tranzistoru chybi propoj mezi kolektara napajenim

 jeho zakladnimi vystupy jsou stavy L, Z (stav wsampedance)

e zestav L, Znastavy L, H Ize gjit p ipojenim odporu mezi R mezi vystup
a napajeni

Mo né stavy na vystupu:
L,Z nebol,H

Schéma obvodu 7403 s OC



Varianty vstupnich obvod hradel TTL

3. Obvody s istavovym vystupem
e navystupnim hradlo jsouiimo né stavy: L, H, Z (odpojeno)
* jsou vybaveny dalSim vstupem Edjcim), kterym lze pepinat meziH a Z
 nej astjijako budi sb rnice

obvod 74125



Modifikace obvod technologie TTL




Modifikace obvod technologie TTL
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Konstrukce hradel pomoci spina

1. Paralelniazeni spina

N.... spina MOS FET s indukovanym kanalem typu N
P.... spina MOS FET s indukovanym kanalem typu P
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Konstrukce hradel pomoci spina

2. Seriové azeni spina

N.... spina MOS FET s indukovanym kanalem typu N
P.... spina MOS FET s indukovanym kanalem typu P

$!



&

Princip invertoru v CMOS technologii

P ednosti CMOS technologii:
* mala staticka spotba

e v tSi hustota obvod

* jednodussi vyroba
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Princip NAND v CMOS technoloqii
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P evodni charakteristika
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Vstupni charakteristika
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Vystupni charakteristika

Logicky zisk N =50
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Modifikace obvod technologie CMOS
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Modifikace obvod technologie CMOS







